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Wartosci charakterystyczne!’

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-
planarny n-p-n w obudowie metalowej, kolektor
polaczony z obudowa, cigzar okolo 0,5 G

Zastosowanie: uklady szybko przelaczajace dla
maszyn do przetwarzania danych

Typy podobne: BSY34 (Sie), BSW26 (Int),
BSY69 (Tel), BSX59--61 (Ph), 2N2218 (Int,
Ses, Tex, Four, Ph), KSY34 (Tesla)

przy Ucp =50V
przy Ucg = 60 V
przy Ip = 100 pA
przy I = 10 mA
przy Iz = 50 mA, I = 500 mA
przy Iy = 50 mA, I = 500 mA

przy Ic = 500 mA, Ugg — 1,3V

przy Ic = 500 mA, Iz, = 50 mA,
—Ig, =25 mA, R, =80 Q
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Wartosci graniczne
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